
AD4     : écrire une loi de comportement  

Les configurations 1 et 4 sont en convention récepteur, la loi de 
comportement, ou relation constitutive ou équation caractéristique du 

condensateur idéal est alors i(t )=C du
dt

(t )

Les configurations 2 et 3 sont en convention générateur, la loi de 
comportement, ou relation constitutive ou équation caractéristique du 

condensateur idéal est alors i(t )=−C du
dt

(t )

La configuration 5 et la configuration 6 sont également liées, la 5 en convention 
récepteur et la 6 en convention générateur.

On pose les tensions uR et uL sur le schéma, avec la convention récepteur ; alors uR(t )=Ri(t ) et U L(t )=L
di
dt

(t )

Pour la configuration 5, la relation de Chasles donne u(t )=uR(t )+uL(t )

alors u(t )=R i(t )+L di
dt

(t )

Pour la configuration 6, la relation de Chasles donne u(t )=−uR(t )−uL(t )

alors u(t )=−R i(t )−L di
dt

(t )

On retrouve la configuration du générateur de Thévenin, on peut écrire directement la 
loi de comportement u=E−Ri

Si on veut détailler, on pose la loi d’Ohm pour le conducteur ohmique en convention 
générateur uR=−Ri

On écrit la relation de Chasles u=E+uR=E−Ri


